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Produkcja i modyfikacja grafenu ptatkowego jest jednym z kluczowych zagadnien dziatalnosci
tukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki.

Produkujemy materiaty na bazie grafenu, w tym m.in.:
tlenek grafenu, zredukowany tlenek grafenu, grafen ptatkowy
funkcjonalizowane pochodne grafenu
papier grafenowy, papier celulozowy z grafenem
kompozyty grafenowe (np. z nanoczastkami metali]

grafit interkalowany, grafit ekspandowany

Gtdwne wtasciwosci grafenu produkowanego w tukasiewicz — IMIF:
bardzo dobra przewodnosc elektryczna:
elektrony na powierzchni ptatkdw tworzg chmure elektronowg - transport balistyczny
bardzo dobra przewodnosc¢ cieplna (5000 W/mK]
pochtanianie swiatta 2,3%
wytrzymatosc mechaniczna (modut Younga okoto 1TPa)
hydrofobowaosc
nieprzepuszczalnosc gazow o
przepuszczalnosc wody

powierzchnia 2600 m2/g

grubosc warstwy 0,34 nm

dziatanie antykorozyjne
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Grafen i Kompozyty

Grafen - alotropowa forma wegla

ztozona z pojedynczej warstwy atomow. Atomy wegla utozone sg w struktury
heksagonalne (,plastry miodu”), tworzac dwuwymiarowy krysztat. Miedzy
atomami wegla zachodzg silne oddziatywania, ktdre decyduja o wysokiej
stabilnosci termicznej i chemicznej oraz wysokiej wytrzymatosci materiatu.

Tlenek grafenu

Zredukowany tlenek grafenu (rGO])

zawiesina w wodzie

proszek

PARAMETRY
Kolor brazowy czarny
Zapach bezwonny bezwonny
Gestosc - 0,019 g/cm?
Koncentracja 45 mg/ml -
Powierzchnia wtasciwa = 266 m2/g
Rozpuszczalnosc w wodzie zawiesina nierozpuszczalny
Stabilnosc stabilny stabilny w powietrzu
w zamknietym pojemniku,
Warunki przechowywania bez dostepu swiatta UV
w suchym i chtodnym miejscu
SKLAD wegiel tlen azot wodor
Tlenek grafenu 40-42% 45-52% <0,3% 25-3%
Zredukowany tlenek 70-80% 15-20% <0,3% 0.2%

grafenu [rGO]

Wieloletnie doswiadczenie Instytutu w produkcji grafenu gwarantuje wytworzenie materiatu o bardzo
wysokiej jakosci i powtarzalnych parametrach.
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